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Wielce Szanowny Panie Dziekanie

W odpowiedzi na decyzje Rady Doskonatosci Naukowej oraz Rady Dyscypliny Inzynieria
Materiatowa Wojskowej Akademii Technicznej o powotaniu mnie do komisji habilitacyjnej jako

recenzenta w post^powaniu habilitacyjnym przedstawiam recenzje dorobku naukowego,
dziatalnosci dydaktycznej i popularyzatorskiej dr Evy Oton Martinez, adiunkta Wydziatu Nowych
Technologii i Chemii. W recenzji scharakteryzuje a) sylwetk^ naukowg habilitantki, b) osiqgniQcia

naukowe stanowiqce zasadnicz^ tresc przewodu habilitacyjnego, c) pozostafe osiqgniQcia,
dziatalnosc dydaktycznq i popularyzatorskq oraz d) przedstawi^ wniosek koncowy.

Recenzja habilitacyjna dorobku naukowego, dydaktycznego i popularyzatorskiego
dr Evy Oton Martinez, adiunkta Wydziatu Nowych Technologii i Chemii WAT w

Warszawie

a) Sylwetka naukowa dr Evy Oton Martinez

Pani doktor Eva Oton ukonczyta w 2005 roku Wydziat Chemiczny Uniwersytetu w Madrycie
(Faculty of Chemistry, Universidad Autonoma de Madrid )w Hiszpanii na poziomie licencjatu ze
specjalnoscig chemia organiczna. Tytut magistra w specjalnosci Inzynieria Materiatowa uzyskata
w 2008 roku na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Madrycie (Faculty of Physics Universidad
Complutense de Madrid) przedstawiajqc prac^ magisterskq pt. „Badania warstw porzqdkujqcych
ciekte krysztaty". W pracy magisterskiej udowodnita, ze istnieje zwiqzek mi^dzy sposobem w jaki
molekuty mezogenne samoorganizujq siQ na powierzchniach a wtasciwosciami morfologicznymi
powierzchni krystalicznych. Mozliwe to byto dzi^ki nowym odkryciom w dyscyplinach
krystalografii i fotoniki. Uzyskane wyniki przez wowczas magistrantk^ zaowocowaty szeregiem
publikacji grupy (7 prac, w tym w dwoch Pani dr drEva Oton wystQpuje na pierwszym miejscu)
i otworzyty droge Pani dr Evie Oton do kontynuowania badan w ramach studiow doktoranckich.
W latach 2009 - 2010 uzyska stypendium doktorskie na Politechnice w Madrycie (Politecnica de



Madrid). Praca doktorska Pani dr Evy Oton dotyczyta gtownie projektowania i wytwarzania
przestrajalnych elementow ciektokrystalicznych z naciskiem na technologic wykonywania
elektrod o rozmiarach w skali mikro. Przy jej wspotudziale wdrozono szereg nowych technologii
wytwarzania struktur elektrod na podtozach szklanych powlekanych tlenkiem indowo-cynowym
(ITO). Waznym rezultatem byto opracowanie i wdrozenie wytwarzania anizotropowych warstw
przewodzccych mi^dzy szklanymi ptytkami pokrytymi ITO ze strukturc mikroelektrod
a elastycznymi strukturami przewodzccymi (PCB) o wysokiej gcstosci sciezek. Pani dr Eva Oton
uczestniczyta w projekcie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), w ktorym, przy jej duzym
osobistym zaangazowaniu opracowano roznorodne elementy optyki fazowej, min. opracowano
cyfrowy system sterowania wiczkc swiatta do zastosowan kosmicznych. Wykonany
Programowalny element Optoelektroniczny oparty byt na ciektokrystalicznej, przestrajalnej
strukturze dyfrakcyjnej typu blaze grating. Do modulacji osrodka ciektokrystalicznego
wykorzystano metodc sterowania pasywnego, realizowanego za posrednictwem mikroelektrod
wykonanych w warstwie ITO. Pozwolito to unikncc uszkodzen elektroniki przez promieniowanie
kosmiczne. Jednakze napotykane problemy w procesach wytwarzania mikrosciezek w strukturze
ITO (takie jak zwarcia, uszkodzenia) byty inspiracjc do opracowania przez Panic dr Eve Oton
nowego procesu fotolitograficznego o wysokiej rozdzielczosci. Polegat on na suchym trawieniu
reaktywnymi jonami RIE (Reactive Ion Etching). Otrzymane tc metoda elementy
ciektokrystaliczne zostaty poddane testom degradacyjnym w symulatorach srodowisk
kosmicznych, przeszty pomyslnie testy niszczcce wykazujcc duzc odpornosc na wptyw
zewnQtrznej atmosfery kosmicznej oraz sc odporne na ekstremalne warunki startu i Icdowania
misji kosmicznych.

Nalezy nadmienic, ze juz w czasie studiow doktorskich Pani dr Eva Oton utrzymywata scistc
wspdtpracc z Instytutem Fizyki Technicznej (IFT) WAT. Podczas stazu w IFT pod kierunkiem prof.
Wiktora Piecka zaprojektowata i scharakteryzowafa klinowe, analogowe urzcdzenie sterujcce
wiczkc swiatta. Efektem wspotpracy jest kilka publikacji i komunikatow konferencyjnych.

W 2013 roku dwczesna Pani mgr Eva Oton obronita prace doktorskc na Politechnice
Madryckiej w Hiszpanii i za prace pt. „ Przestrajalne, pasywne ciektokrystaliczne urzcdzenia dla
optyki fazowej", uzyskata tytut doktora, promotorem pracy byt prof. Morten A. Geday. Doktorat
miat charakter miedzynarodowy z ocenc /\+"cum laude". Po doktoracie w latach 2013-2015
pracowata jako Post Doc na Politechnice w Madrycie. W okresie od Pazdziernika 2015 r. do lipca
2017 r. pracowata jako starszy specjalista w Nikon & Essilor International Joint Research Center
Co. Ltd. w Tokio w Japonii. Od pazdziernika 2017 roku do chwili obecnej pracuje na Wydziale
Nowych Technologii i Chemii WAT w Warszawie, obecnie na etacie adiunkta.

Z przedstawionej pokrotce charakterystyki naukowej sylwetki Pani dr Evy Oton wyraznie
widac, ze wszystkie etapy rozwoju jej kariery naukowej zwiczane sc nieprzerwanie z badaniami
nad ciektymi krysztatami.

b) Osiegniecia naukowe Pani dr Evy Oton Martinez po uzyskaniu stopnia doktora

Pani dr Eva Oton Martinez jako baze postepowania habilitacyjnego przedstawita (zgodnie
z art.219 ust.l pkt.2b Ustawy) cykl 10 prac naukowych tematycznie ze sobc powiczanych pod
jednym tytutem „Mikro i Nanostrukturyzowane Ciekte Krysztaty dla Zastosowan Fotonicznych"
stanowiccych moim zdaniem istotny wktad w rozwoj inzynierii materiatowej, [E]. Sc to prace
wieloautorskie, w ktorych w osmiu z nich, pani habilitantka, jest na pierwszym miejscu. Pomimo
braku pracy samodzielnego autorstwa, uwazam zaprezentowany dorobek publikacyjny za
w petni wystarczajccy do procedowania postepowania habilitacyjnego. Prace sc typu



eksperymentalnego a udziat habilitantki w ich realizacji jest w zupetnosci wystarczajqcy. Prace sq
opublikowane w renomowanych specjalistycznych czasopismach naukowych o IF (Impact Factor)
od 0,529 do 4,721. Sumaryczny IF dla tych 10-ciu prac wynosi 34,92, co daje 3,492 na jednq
pracq. Sumaryczna liczba cytowan-75.

Caty material badawczy opisany w pracach mozna podzielic na trzy etapy: cykl badan
prowadzony na Politechnice w Madrycie (E1-E5), badania realizowane w Nikon Corporation
wJaponii (E6-E8) oraz realizowane w Wojskowej Akademii Technicznej (E9-E10). Pomimo,
ze wykonywane sq w roznych osrodkach, prace te tqczy ten sam cel - opracowanie i wykonanie
elementow urzqdzen, z wykorzystaniem substancji ciektokrystalicznych, o jak najlepszych
cechach uzytkowych. tqczy je podobna specyficzna technika przygotowania probek badawczych,
mikro i nanostrukturyzowanych.

Wspdtpracujqc z UPM (Universidad Politecnica de Madrid) Pani habilitantka opracowata
procedure wykrywania patogenow w komorce zbudowanej z liotropowych ciektych krysztatow.
Zastosowane tlenki krzemu (SiO2 i SiOx) naniesione na podtoza szklane z warstwq ITO pod
precyzyjnie dobranymi kqtami tworzq nanostrukturyzowanq powierzchniq efektywnie
orientujqcq liotropowe ciekte krysztaty, ktore zastosowano do wytworzenia funkcjonalizowanych
nanostruktur mogqcych wiqzac okreslone patogeny [E1,E2]. Dalsze prace [E3] nad
funkcjonalizacjq defektow wywotanych obecnosciq patogenow w uporzqdkowanej strukturze
liotropowego ciektego krysztatu doprowadzity do opracowania prostego biosensora, ktory moze
bye uzywany w dowolnym srodowisku [patent IP6]. Pani dr Eva Oton w pracy [E4] opisata
rowniez sposob wykonania i charakteryzacji elementow do generaeji wirow optycznych a takze
w pracy [E5] badania nad falowodami optyeznymi z przestrajanym ptaszczem
ciektokrystalicznym.

W Nikon Corporation (Japonia) Pani dr Eva Oton pracowata w kilku projektach. Jednym z nich
byty badania nad ciektymi krysztatami w fazie btqkitnej, ktorych unikalnq cechq jest zdolnosc do
samoorganizaeji w trdjwymiarowe, wysoce zorganizowane struktury, wykazujqce okresowosc
wskali submikrometrowej. Uznaje siq je za krysztaty fotoniezne 3D. Habilitantka opracowata
niestandardowy protokdf wytwarzania duzych (makroskopowych, o wymiarach milimetrowych)
monokrysztatow fazy btqkitnej oraz procedure stabilizaeji tych krysztatow w szerokich zakresach
temperatur, wtqczajqc temperaturq pokojowq. Jest to niewqtpliwie duze osiqgniqcie naukowe
habilitantki. Zazwyczaj faza niebieska w materiatach ciektokrystalicznych wystqpuje w wqskich
zakresach temperatur przy przejsciu do fazy izotropowej. Wykorzystujqc wczesniej nabyte
umiejqtnosci w przygotowaniu powierzehni orientujqcych udato siq habilitantce uzyskac
monokrysztaty fazy btqkitnej, bqdqce trdjwymiarowymi krysztatami fotonieznymi. Wyniki tych
prac opracowane zostaty w formie zgtoszenia patentowego [IP5] i publikacji [E6]. Innym
projektem byto opracowanie przestrajalnego, selektywnego filtra optyeznego z wykorzystaniem
cholesterycznego ciektego krysztatu o wtasciwosciach przystosowanych do techniki podwojnego
adresowania jako podstawy przestrajalnego urzqdzenia zdolnego do przesuwania pasma odbicia
swiatta. Wynalazek zostat zarejestrowany jako wtasnosc intelektualna z Paniq dr Evq Oton jako
gtownym wykonawcq [IP4] i opracowaniem publikacyjnym [E7]. Na bazie powyzszego projektu
powstat inny wynalazek ze znaezqeym udziatem habilitantki [IP1], Inne projekty z udziatem
habilitantki zaowocowaty opracowaniami w formie patentow: [IP2] gdzie habilitantka
zaproponowata urzqdzenie o odpowiednio spreparowanych powierzchniach indukujqcych pewnq
liezbq orientaeji w warstwie ciektokrystalicznej, ktore pozwalaty na uzyskanie charakterystyki
odbiciowej niezaleznej od kqta obserwaeji, oraz [IP3] gdzie odpowiednio zaprojektowana siatka
elektrod moduluje strukturq ciektokrystalicznq i pozwala na strojenie amplitudy swiatta odbitego
minimalizujqc jednoezesnie straty swiatta.

Badania realizowane od 2017 roku w Instytucie Fizyki Technicznej WAT w ramach projektu
„POLONEZ 3" pt. „Przestrajalne, samoorganizujqce siq mikro- i nanostruktury dla urzqdzen



i obwodow fotonicznych" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) dotyczyty
gtownie opracowania metody kontrolowania orientacji duzych krysztatow fotonicznych fazy
bt^kitnej i opracowanie nowych krysztatow tej fazy o zaprojektowanych wtasnosciach.
Odpowiedni dobdr sktadnikow mieszaniny i odpowiedni sposob orientacji powierzchni komorki
pozwolit habilitantce jako pierwszej otrzymac makroskopowe (o rozmiarach rz^du centymetra)
krysztaty 3D fazy bt^kitnej o pozqdanej orientacji i statych sieciowych. Nie wdajqc si^ w szczegoty
techniczne rezultatow osiqgniQtych przez habilitantkQ w pracy nad projektem „POLONEZ 3"
a ktore zostafy opisane w pracach [E8-E10] stwierdzam, ze wktad Pani dr Evy Oton Martinez
w rozwdj nowoczesnej fotoniki jest niewqtpliwie znaczqcy.

Obecnie Pani dr Eva Oton Martinez, juz jako adiunkt kontynuuje badania nad fazami
bt^kitnymi w zespole realizujgcym mi^dzynarodowy projekt pt. „Platforma rozwoju urzqdzen
optycznych na bazie nieliniowych topologicznych standw swiatta oparta o materi^ mi^kkg -
TOPOLIGHT" przyznany w ramach konkursu Horyzont 2020. W tym projekcie habilitantka
prowadzi badania nad innowacyjnymi materiafami i strukturami emitujgcymi swiatto na bazie
fazy niebieskiej. Rownolegle prowadzi badania nad zastosowaniem nanoczqstek jako kreatorow
nanostruktur ciekfokrystalicznych, ktore mogg generowac odpowiednie wtasnosci optyczne.

Pani dr Eva Oton Martinez aktywnie uczestniczyfa w 11-tu projektach badawczych
mi^dzynarodowych i krajowych przyznawanych w konkursach otwartych, w 3-ech jako gtowny
wykonawca i w 9-ciu jako wykonawca projektu, w tym w 7-miu po doktoracie.

Pani dr Eva Oton Martinez brafa czynny udziaf w 25-ciu naukowych konferencjach
mi^dzynarodowych i krajowych prezentujqc na nich wyniki swoich badan, w formie posterow
(31), prezentacji ustnej (6), prezentacji na zaproszenie (9).

c) Pozostaty dorobek naukowy, dziatalnosc dydaktyczna i popularyzatorska

Obok osiqgniQC naukowych, w formie publikacji powiqzanych tematycznie, stanowiqcych
podstawQ procedowania habilitacyjnego Pani dr Eva Oton Martinez przedstawita cykl 10 kolejnych
artykutow naukowych po doktoracie. Wskazniki naukometryczne dla catego cyklu 20 prac ksztattujq
sie nastenuiaco: Sumarvcznv wsnotczvnnik IF we JCR: IF=60.321: sumarvcznv wsnotczvnnik IF od
uzyskania stopnia doktora IF=50,839; sumaryczny wspotczynnik publikacji zgtoszonych jako
osiqgni^cie naukowe w post^powaniu habilitacyjnym, wg JCR: IF=34,92. Liczba cytowan wg bazy
Scopus z uwzgl^dnieniem autocytowan wynosi - 222, bez autocytowan - 205; catkowita liczba
cytowan wg. bazy Web of Science - 201, z wytqczeniem autocytowan - 184. Index Hirscha wg bazy
Scopus - h-index =10; bez autocytowan - h-index =10; sumaryczny index Hirscha wg. bazy Web of
Science- h-index =9; bez autocytowan-h-index = 9.

Pani dr Eva Oton Martinez byta zaangazowana w pracach zespotow badawczych realizujqcych
projekty finansowane w drodze konkursow, w sumie w 11-tu. O tej dziatalnosc! juz nadmieniatem
w punkcie b), poniewaz uwazam ten sposob realizacji za bardzo istotny naukowo.

W pracy naukowej Pani dr Evy Oton Martinez duzq rol^ odegrato jej uczestnictwo w stazach
naukowych, ktore wtasciwie byty dla niej inspiracjq i nadaty jej zasadniczy kierunek badan
naukowych. Bardzo duzy wptyw na rozwdj naukowy habilitantki miaty staze w Instytucie Fizyki
Technicznej WAT w 2012, 2014 i 2015 roku a takze w Osaka Univesity w 2016 roku podczas pracy
w Nikon Co.

Pani dr Eva Oton Martinez jest wspdtautorkq 6-ciu opracowan patentowych, w ktorych w pi^ciu
jest na pierwszym miejscu. Pochodzq one gtownie z okresu jej zatrudnienia w Nicon Corporation.

Dziatalnosc dydaktycznq Pani dr Eva Oton Martinez zapoczqtkowata juz w latach 2013 - 2015
w Uniwersidad Politecnica de Madrid prowadzqc zaj^cia laboratoryjne z Optyki dla 4 roku Inzynierii
Materiatowej. W okresie zatrudnienia w Nikon&Essilor International Joit Research Center Co. brata
czynny udziat w spotkaniach i seminariach firmy, oraz prowadzita cyklicznie, co dwa tygodnie wyktady
i seminaria na temat ciektych krysztatow i ich zastosowah dla innych pracownikow firmy. Od 2020



roku prowadzi zaj^cia laboratoryjne z podstaw Inzynierii Fotonicznej i Materiatow funkcjonalnych na
specjalnosci Inzynieria Materiatowa w WAT.

W latach 2018-2020 Pani dr Eva Oton Martinez wykonata recenzje 4 prac naukowych do Soft
Matter,Scientific Reports, Optics Express iOptics Letters

d) Wniosek koncowy

Catoksztatt prowadzonych prac w okresie od roku 2013 do 2022 stanowi podstaw? do
ubiegania si^ przez Paniq dr Ev^ Oton Martinez o tytut doktora habilitowanego w dyscyplinie
Inzynieria Materiatowa.

Biorgc pod uwag? pozytywnq ocen^ osiqgniQC naukowych (cykl publikacji) oraz pozostaiego
dorobku naukowego (walory merytoryczne i formalne), a takze szerokie doswiadczenie
badawcze i dydaktyczne, stwierdzam, ze wedtug mojej oceny Pani dr Eva Oton Martinez spetnia
ustawowe wymogi stawiane kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego
(art. 221 ust. 4 i 5 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U.
z 2020 r. poz 85. Z pozn. zm.). Wnioskuj^ zatem o dopuszczenie Pani dr Evy Oton Martinez do
dalszych etapow zmierzajgcych do nadania Jej stopnia doktora habilitowanego.

Z powazaniem
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